Nanoporowate warstwy SnOx - elektrochemiczna synteza i przykłady zastosowań
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[bookmark: _GoBack]W ostatnich latach, tlenek cyny (Eg ~ 3.6 eV) otrzymywany w procesie elektrochemicznego utleniania (anodyzacji) jest coraz częściej badanym materiałem, który ze względu na swoje unikatowe fizykochemiczne właściwości z powodzeniem może zostać wykorzystany m.in.: akumulatorach Li-ion lub Na-ion, ogniwach słonecznych bądź układach do wytwarzania wodoru jako wysokoenergetycznego paliwa [1]. W dotychczasowych pracach wykazano, że warunki w jakich prowadzone jest anodowe utlenianie mają ścisły wpływ zarówno na parametry morfologiczne jak i strukturę otrzymywanych warstw, umożliwiając otrzymywanie porowatego tlenku SnOx o charakterze niestechiometrycznym zawierającym jony Sn2+, co bezpośrednio wpływa na ich właściwości i możliwości zastosowania [2,3]. 
	W niniejszej pracy zaprezentowano wpływ poszczególnych parametrów anodyzacji (m.in.: czas, napięcie,  rodzaj podłoża) na morfologię i strukturę otrzymywanych warstw tlenku cyny. Ponadto, zbadano właściwości fotoelektrochemiczne oraz optyczne warstw SnOx. Dodatkowo, część uzyskanych materiałów przetestowano także w fotokatalitycznej dekoloryzacji barwnika modelowego jak również w układach litowo- i sodowo- jonowych. 
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